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محاسبه سوئينگ خروجی

 1حداکثر جريانی که می تواند وارد بيسQ  شود برابر باbiasI بنابراين حد بالای جريان  . است
.است )bias) Iβ+1برابر با  1Qاميتر 
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محاسبات توان
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:توان متوسط تحويل داده شده به بار

:Vccتوان متوسط مصرف شده از منبع تغذيه 

:Vcc-توان متوسط مصرف شده از منبع تغذيه 

:توان متوسط مصرف شده از هر دو منبع تغذيه

:توان متوسط تلف شده در هر ترانزيستور

:فرمول موازنه توان
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ادامه
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مثال
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تحليل سيگنال کوچک

 با فرض کوچک بودنDr2  1و فرض اينکه>>L)R2m+g1m(g بهره ولتاژ به شرح زير ،
.به دست می آيد

AV=-gm4(rπ1||r π2)(gm1+gm2)RL
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محاسبه امپدانس خروجی
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Class AB

 اگر مقدار ن کم باشد در اين صورت در رابطه بالا عبارت دوم افزايش می يابد و همي
.امر سبب افزايش امپدانس خروجی مدار می شود



PNPاصلاح تقويت کننده اميتر فالوور 

  به جای استفاده از يک ترانزيستورpnp  به عنوان اميتر فالوور، در عمل از ترکيب
.استفاده می شود pnpو  npnترانزيستورهای 

اين کار سبب می شود که سرعت مدار افزايش و امپدانس خروجی کاهش يابد.
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محاسبه امپدانس ورودی ترانزيستورهای کامپوزيت
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ABبهبود خطينگی تقويت کننده کلاس 

با استفاده از فيدبک منفی می توان رفتار خطسانی مدار را بهبود داد.
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حفاظت از مدار در هنگام اتصال کوتاه

 هنگامی که خروجی به صورت ناگهانی به زمين وصل شود، جريانQ1   افزايش و به تبع آن
Vr با افزايش . نيز افزايش می يابدVr  ترانزيستورQs روشن می شود.
 روشن شدنQs  بسان يک فيدبک منفی عمل می کند و سبب کاهش جريان بيسQ1  می

.شود
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Heat Sink

زودتر  هيت سينک يا گرماخور با فراهم کردن يک سطح بزرگ سبب می شود که ترانزيستور
.خنک شود
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